Tranzistor objaveny v roku 1930!?

ING. PAVEL MIHALKA

Histéria polovoditove] elcktroniky
zadfna pri ndstupe vysokofrelventnej
eleltrotechniky resp. rddiotechniky. A
do druhej svetovej vojny v amatérskych
kruhoch bol prdvom oblibeny krystdlo-
vy detektor (pre jeho lahodny prednes).
Jeho prvym vyrobeom bola sama priro-
da, ktord ho doddvala s chemickou
znatkou Pb8 a bol zndmy pod ndzvom
galenit., Ludskd démyselnost hlbokého
vyznamu spodivala v pritlatent striebor-
ného hrotu ku krystalu. Vznikol usmer-
fiovaé s idedlnou charakteristikou pre
slabé signdly.

Zévadu to predsa len malo a to v usta-
vitnom vyhladdvani ,eitlivého' bodu,
oviem na revand poskytovalo to uffva-
telovi pocit!Etastnych chvil. A tak polias
druhej svetovej vojny vznikla kuproxo-
vi didda, ktord se ]);’ ndm dostala ako
vypredajny materidl Wehrmachtu,

Daltie vyskumy sa uberaly smerom
ku krystalovej tridde a tak prifiel rok
1948. Dvaja americki fyzikovia Dr.
Bardeen & Dr. Bratain ohldsili vyndlez
tranzistora o ziskali Nobelovu cenu. Co
sa stalo potom je siéasnikom dobre
zndme. Boly poloZené zdklady elektro-
niky na kvgbaﬁvne vytfe] drovni.
I cex nesmieng; vyznam objavu, deje-
pisel techniky charakterizuji toto obdo-
bie a# do roku 1960 ako predhistoricki
etapu polovoditovej elektroniky.

Ale zatalo to opravdu v roku 1948?
Nevieme ako k tomu doflo, ale redaktori
tasopisu ,,Analog', marcové &islo, rod-
nik 1966 priniesli wvelké prekvapenie.
Pre?racovnny tldnok = dasopisu ,,4dna-
log* ofiskol mesaénik ,,Elec 7 i
dustrielle’” [1] = ktoreho aj my Eerpd‘mo.
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Tak

nim alebo el kou ceston ie med
a potom sira. Sirnik medi, polovodis,
dotyka sa strednej a dvoch krajnjch
elektréd.

V modernej terminoldgii by sme to isté
povedali nasledovae: Na tenkom izolad-
nom substrdte, plandrnou technikoun
vytvoli sa bdza s vodivostou typu n,
pritom sira hrd dlohu donora. Diftziou
hlinika do sfrnika vzniknt oblasti typu
p. Oblasti st navonok vyvedend elektrs-
dami F (emitor), B (bdza) ¢ (kolektor).
Rozhrania medzi oblastami st priechody,

Citajie zbedine patentovy spis (brevet)
Lilienfelda, domnievame sa, e ide
o tranzistor riadeny polom (fieldistor).
Hovori sa o vplyve elektrického pola na
vodivost sirmku medi. Vo skuotodnosti
ide o tranzistor s injektovanim nosidov
do bédze. Vyklad &innosti satiastky po-

¥ autorom patentu neni ]ssng To jo
fiplne normélne: nesmieme zabidat,
text bol pisany pred rokom 1930, v dobe
kedy polovodite boly sotva zndme a
vébee ich problematike sa nevenovala
pozornost.

v tentovom -spise je uvedend aj

Nejde o pop i

jezarutend uf samotnymi ndzvami taso-
pisov. Svetlo sveta uzrel prvy tranzistor
(pomenovanie nebolo )i:uéivané] u# 28.
janudra 1930, kedy p. Lilienfeld (zomrel
r. 1965) ziskal nan patent (brevet) pod
&islom 1 745 175. Vieryhodnost patento-
vého spisu preverili zmieneni redaltori
éagopisu ,, Analog'’, uverejnili jeho vplnd
fotoképin & kto by to necheel vziat na
vedomie, je k dispozicii origindl. Vysle-
dok previerky: tranzistor n-p-n bol ob-
javeny v roku 1930.

Lilienfeld pojednéva ,,...0 metéde a
zariadeni pre riadenie elektrického pridun
medzi dvomi elektrddami pevndho vodi-
&a, potencidlom prilofenym do tretichd
bodu vzhladom na tieto vyvedy* (elelk-
trédy). To viak je presne tranzistor, ba
dol ani niegl’ lleyho z roku 1948,
ani priechodovy (spojkovy) = r. 1950 ale
a& = roku 1960, Poznamenajme, e slove
wpevny* (solide) ui v texte figuruje.

V autentickom ddklade je aj rozvede-

ny popis sGiastky s obrazom, ktory pre-
kresleny, ale nezmeneny pl‘cbm‘gmn

aplikicia predchodeu tranzistora. Je tam
popisany mzhlasovympn;imnb osadeny
2 tranzistormi Lilienfelda vo vysoko-
frelevenénej a dvomi v nizkofrekvenénej
tasti. Pousitd viizby si transformdtoro-
vé 8 detektor krystalovy. Prijimal je
napdjany # dvech samostatnych batérif,
z ki h jedna slifi pre ,,emitor-ko-
lektor” a druhd na kladnd polarizdeiu
»bidz'* vobi ,emitorom*. Teda aj tu sa
javi predstih wzhladom k obdobnému
znﬁojaniu uverejnenému v septembri
r. 1948 v ,,Toute la Radio", kde sa tran-
zistory z r, 1948 poZivaji v zapojeni so
spoloénou bdzou,

Celkove z toho vyplyva, fe transistor
bol dokonale realizovany v r. 1930, tak
ako to potvrdzuje povestné brevet n®
1745 175 zo spomenutého déta. Samo-
zrejme tu nds pochyti vifen s detektiv-
nou otdzkou: predo Lilienfeld sa o prven-
stvo vynédlezu v r. 1948 neuchddzal, naj-
mii ked za vynﬂm}zola udelend pocta

% [1]. Na platnitke = izol
ddlu D (skl:

sovlaky 4, J (platina, zlato alebo
striebro), siahajtice aZ do stredu skiene-
nej dosky, kde je rozétiepend &. Casti su
k sebe prilofend tak, Ze ich oddeluje
hlinfkové félia o hribke 2 pm. Do stred-
nej zémy H sa katodickym napraSova-

najv;vﬁieho decl vy
Je zihadné a nopochopitelnd, Ze &
Toen i mikde, mevaicot = Eo-spadal- o
Snsho abes budnutia. Ciastoénd vysvetlonio spo-
o), st nanesené dva kovové  &iva v nesmierne rychlom pokroku polo-
voditovej elektroniky. o sme u

uviedli, doba predchddzajica rok 18960
B8 d?ovaiuje v elektronike za 317pu-ed]ma; to-
rick a predsa refer¥nd &innost md cenu,
iba ked je zamerand na to najnoviie.
Alebo to bol désledok jedinej chyby

Lilienfeldovho tranzistora: prisiel trochu
skoro, Doba edte nebola zreld na tak
epochélny objav, ktorym bude markant-
ne poznadeny nds vek.

Této neprajnost osudu viak v dejindeh
technilty neni ojedineld. V tejto sivis-
losti ndm prichddza na um meno sloven-
ského liiaza Murgada, ktory pdsobil
v jednej bdnske]j osade v Amerike a naj-
ma jeho vyhrany sidny spor o tkav.
w»lon system*.
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